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Аннотация: Проведен анализ и поиск новых перспективных 

материалов для подзатворного диэлектрика и затвора МДП 

структур для Flash EEPROM, изучены особенности 

структурирования базовых элементов на основе нанокластеров 

кремния, германия и твердого раствора кремний-германия от 

условий их получения, которые определяют возможность 

управления электрофизическими параметрами МДП структур. 
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